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Методическая разработка для практических занятий и самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Физические основы электроники». Арефьев А. С., Ситни-

кова С. В. 

 

 

 

Методическая разработка предназначена для организации самостоятельной 

работы и практических занятий студентов, обучающихся по направлениям под-

готовки бакалавров:  

210700 – Инфокоммуникационные технологии и сети связи; 

210400 – Радиотехника; 

090900 – Информационная безопасность. 

Для организации практических аудиторных занятий методическая разра-

ботка включает в себя сборник типовых задач, часть из которых содержит не-

сколько вариантов исходных данных. Это позволит сделать студентам опреде-

ленные выводы и лучше подготовиться к итоговому тестированию. Кроме это-

го, задания с несколькими вариантами могут быть использованы для проведе-

ния аудиторных контрольных работ на факультете заочного обучения. Крат-

кие теоретические сведения включают в себя расчетные соотношения, необ-

ходимые для выполнения заданий.  

Для организации самостоятельной работы студентов методическая разра-

ботка содержит рекомендации по изучению дисциплины, список рекомендуе-

мой литературы и список теоретических вопросов для подготовки к итоговому 

контролю.   
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1. Цели, задачи и методы  изучения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Физические основы электроники» явля-

ется изучение студентами физических эффектов и процессов, лежащих в основе 

принципа действия полупроводниковых, оптоэлектронных, электровакуумных 

приборов и интегральных микросхем. В курсе изучаются физические процессы 

образования свободных носителей заряда в полупроводниках, процессы, проис-

ходящие в области контакта двух полупроводников, металла с полупроводни-

ком, диэлектрика с полупроводником. Также изучаются электрические пара-

метры и характеристики электрических контактов и структур полупроводнико-

вой электроники. 

Студент, изучивший курс «Физические основы электроники», должен: 

– иметь представление о современном уровне развития электроники с уче-

том использования перспективных полупроводниковых материалов; 

– знать физические явления и эффекты, определяющие принцип действия 

основных электронных приборов; физический смысл основных параметров 

различных электрических переходов; причины инерционности и нарушения 

равновесного состояния в полупроводниковых структурах; влияние температу-

ры, концентрации примесей и прочих факторов на физические процессы в 

структурах и их характеристики. 

– уметь определять основные электрофизические параметры полупроводни-

ковых материалов, оценивать их влияние на параметры структур, работать с 

технической литературой, справочниками, ГОСТами и технической документа-

цией; использовать прикладные программы. 

ПГУТИ организует для студентов очные виды занятий: лекции, практиче-

ские и лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации. Об-

щая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, часть из которых отво-

дится на самостоятельное изучение. Во время самостоятельной работы следует 

ознакомиться с методическими рекомендациями по изучению дисциплины и 

рекомендованной литературой, при этом следует вести краткий конспект, отве-

чать на контрольные вопросы.  

Итоговый контроль (зачѐт, экзамен) может проходить в трех формах: тесто-

вой, устной или письменной. Для положительной оценки студент должен знать 

программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, быть знаком с основной литературой, рекомен-

дованной программой. 
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